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Zjawisko rezonansu
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Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy ktérym prad i
napigcie sg ze sobg w fazie

Zjawisko rezonansu
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w stanie rezonansu napiecia na cewce i
kondensatorze sg réwne co do modutu, ale
przeciwnie skierowane
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Zjawisko rezonansu
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Dla czestotliwosci wigkszych

Dla czgstotliwo$ci mniejszych
niz rezonansowa, napigcie na
kondensatorze jest wigksze niz
na cewce

Dla czgstotliwosci
rezonansowej napigcia na
kondensatorze i na cewce sa
réwne.

niz rezonansowa, napiecie na
cewce wieksze niz na
kondensatorze

przed rezonansem obwdd szeregowy RLC ma charakter pojemnosciowy, w czasie

rezonansu - rezystancyjny, a dla czgstotliwosci wigkszych niz rezonansowa -
indukcyjny.

Zjawisko rezonansu
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Dobrocig Q w obwodzie szeregowym RLC nazywamy stosunek wartosci skutecznej
napigcia na elemencie reaktancyjnym (kondensatorze lub cewce) do wartosci skutecznej

napiecia na elemencie rezystancyjnym w czasie rezonansu
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pP=a= jest nazywane rezystancja charakterystyczna szeregowego obwodu
C rezonansowego
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Zjawisko rezonansu —charakterystyki
czestotliwosciowe
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Zjawisko rezonansu —charakterystyki
czestotliwosciowe
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Zjawisko rezonansu —charakterystyki
czestotliwosciowe

Pajemnosé
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Pasmem przepustowym (przepuszczania) szeregowego obwodu rezonansowego RLC nazywamy
przedziat czestotliwosci (f,, f,) w otoczeniu czestotliwosci rezonansowej f,, na ktérego
krancach warto$¢ skuteczna sygnatu napigcia na rezystorze R w obwodzie jest rowna ol V2
(spadek mocy o 3dB (decybele) =20 |0910(\Uo\/\U ‘) w stosunku do wartosci

maksymalnej). f
Mozna pokaza¢, ze  f, — f = 2
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Zjawisko rezonansu
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Zjawisko rezonansu
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w stanie rezonansu prady w cewce i
kondensatorze sg réwne co do modutu, ale

przeciwnie skierowane
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Zjawisko rezonansu
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. W odréznieniu od szeregowego w obwodzie réwnolegtym RLC dobrocig Q nazywamy
stosunek wartosci skutecznej pradu ptyngcego w gatezi z elementem reaktancyjnym
(kondensatorem lub cewkg) do wartosci skutecznej pradu w gatezi z elementem

rezystancyjnym w czasie rezonansu
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Q= Tym razem dobro¢ obwodu jest wprost proporcjonalna do rezystanciji, a

odwrotnie proporcjonalna do rezystancji charakterystycznej.
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Zjawisko rezonansu —charakterystyki
czestotliwosciowe
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Zjawisko rezonansu —charakterystyki
czestotliwosciowe
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Zjawisko rezonansu
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Impedancja obwodu w rezonansie
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Zjawisko rezonansu

Impedancja obwodu w rezonansie
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Obwody rezonansowe

Upe —T—F—9———Uyy

I=IL+IC=U(ja)C—i)=jU[GC—GL] — UT=

GL _Gc
1
Dla @, =ﬁ GC = GL
R Obwody rezonansowe
Uwe Uy
L
IC

. u .
U=Ui+Uc=li(X =Xc) == = (X - Xc)

0 ' > f
fo=1/2nyC) (skala liniowa)




PELE W4

Obwody rezonansowe

Czestotliwo$é znormalizowana (f/fa)

Obwody rezonansowe
Sygnat akustyczny
(20 Hz ~ 5 kHz)
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Zmodulowana fala no$na
(~1 MHz)
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